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Elektronika . . Elektronika
Soucastky Diod Diod Soucastky
] ]
SMD-dioda Kfemikova dioda 1,3 A SMD-Schottkyho diody Schottkyho diody Teplotné kompenzované Zenerovy diody 0,5 W
- R " __ . referencni diody T
foq —ld | o
Spic.zav. Napaj.  Mez hod. £ A 26 mm =« X i 26 mm - ’*
- Obj. & Typ napéti (V) napéti (V) prop.pr.() ks Kooo1amoas T —T = “ ' B D 0,2 o ,g*mm
Objic: Typ VA ks' | 502227-08 sc112 1250 380 13 9~ | Pouzdro MINIMELF = TMM BAT FTFT 3 ' =T — Katoda
140902-08 L4148 = ‘ y Ca T : ! 4 3 500mW Z-dioda ZPD... je plné zaménitelna za typy:
Obj. ¢.: BAT v mA ks 05mm  {@25mm 4 Jep! py:
1N4148 50 250 1,50 1413 21-08 “ 100 100 420 1.6'mm BZX 83../BZY88../BZX 55 ../ZX 71 ../BZX 79...
Ffemi 4 - X Lo ; o Piiklad: BZX 83 C2V7 = ZPD 2,7.
Kfemikové 1412 75-08 42 30 200 3,70 Maji misto pfechodu PN kovovy polovodicovy pfechod o " nE
: lni biami ¥ H ¢ S H 1413 80-08 43 30 200 3,70 a mezi tim Schottkyho prechod. Blokuje p¥i zméné polarity | ObI€: Typ Tepl. koef. Ohycs fynl [Obrcs Typ
Univerzalni kiemikova dioda 1 N 4148 vykonové diody 3A 14137208 46100150 4,20 e Prechoc Sioxule Bl 2metle PO | 1820 07-08 71K 33v17 mA 0005%°C__ | 18002508 P27V 18015708  ZPD91V
14129108 48 40 350 420 chem cca 100 ps. le velmi beziumova a podle typu Je | = \s | 18003308 zPD30V 18016508  ZPD10V
—_ Sitalna a3 & S ;
016 oo oo Obj.é:  TypMBRD V A ks T ST AN | 1923 070 37, | 18004108 7PD33V 18017308 zPD11V
@iis - : E8 141194-08  650CT 50 6 (ft3) 19,50 15303608 BAT41 GAOY 1 320 - | 18005008 7PD36V 18018108 ZPD12V
' 141216-08 360=30WQ05 60 6 (2ft3) 16,50 5301008 BATS TRV 320 18006808 7PD39V  180190-08  ZPD 13V
% 89 % o, &: v Napéti (V) ks 5307908 BT L TEETR Och s pfepatove diod 180076-08  7PD43V 18020308  ZPD15V
100V/100 mA/S00 i, 16236108 1N 5400 50 13 | Spinaci a Schottkyho diody 153087-08 _ BAT46 0TSO0V 1 2,90 chranne prepetove diody | sswseos —zvarv sozests 76y
Obj. &: ks | 162370-08 1N 5401 100 180 15309508 BAT 4 YV . (ochranné diody) 18009208 7PD51V 18021108 ZPD18V
16 22 80-08 1- | 16238808 TNc402 20 180 - 16000508 BYV 2100 23100V . X 18010608  7zPD56V 18022008  7PD20V
16239608 TN 5403 200 180 1600 19.08BYV 26D TR0 : 630 18011408 7PD62V 18023808 ZPD22V
- . Obj. &.: Typ ks > —Smm— 18 01 22-08 ZPD 6,8V 18 02 46-08 ZPD 24V
. T ” T 1624 00-08 1N 5404 400 1,80 16003308 BYV27-200  2AR00V 1 9,60 +@1mm i 23,5mm
Univerzalni kiemikové dIOdy 1623 0208 1N 5405 500 1,80 | 150002-08 AA 112 16,- 160046-08  BW 27400 2400V 1 12- : - 18013008  7PD75V  180254-08  ZPD27V
16 24 18-08 1N 5406 600 1,80 15 00 29-08 AA 116 33,- 1600 58-08 BYV 28200 3500V 1 11'_ - 18 01 49-08 ZPD 82V 18 02 62-08 ZPD 30V
1 N 4001 A'4007A 1A 16 24 26-08 1 N 5407 800 1,80 | 1500 61-08 AA 132 28,50 160072:08  BYV 29070 9'A1500V 7 24'_ 18 02 70-08 ZPD33V
162434-08 1N 5408 1000 1,80 | 1523 82-08 BA 159=BY 208 1- 16 00 86-08 BYV32E-200 20A200V 3 34, | Kochrané dileZitych digitalnich a hybridnich obvodd, mikro- | Cena: 1,- Ké
[*65] 15 24 04-08 BA 182 4,50 160148-08  BYV 3207 16 A50V procesord a datovych vedeni pred prepétovymi impulsy
T “ P P T 15 24 63-08 BAV 18 9,10 Qft8A) 3 21,- | (oboustranné provedeni). Chranéné napéti = Ug (V). Mini-
030 o058 Krem|kove Vykonove d|ody' 5A 1524 71-08 BAV 19 1,- 16011208 BYV T2 malni prirazné napéti ve V = UD, (V). Max. impulzni $pickovy Z'DIOdy 1w (1 3W)
! 15 §4 Sgg: BAV ;0 1- EW-200 30A200V 3 60, | proud Tms = Ipp(A); Pmax=600 W. '
Obj. & Typ Napéti (V) ks . . 95 o130 15 25 52- BAY 21 1, 160126-08  BYV79E200 14AR00V 2 31,- | Objé: Typ lp(A) Uy (V)  Upp(V) | o rin2s —v) max ;< min2s —
162213-08 1N 4001 50 1- g’lflsesgr%‘éeggg' . 15 31 84-08 BB 205B 41, 16013908 BWOC _ 15AK0V 1 620 | 16797508  PGKEI2CA 3% 10 na | 3 558 | |
162221-08 1N 4002 100 1= | opi.é: — Napéti (V) & 16 05 39-08 BY 133 1- 16015208 BYV96E 15M1000V 1 740 | 167991-08 __ PGKEI5CA 28 12 143 = —— fon——
16 2230-08 1 N 4003 200 1- 1 528“97 08 BY 55yg 50 P ) 360 15 28 89-08 BY 228 22,- 160192-08  BYV99 1A600V 1 14,- | 1680 09-08 P6KE18CA 24 15 17,1 ]§ ot 1@ 2,5 max.
16 2248-08 1N 2004 400 1. | 13289708 BYS50 50 22 280 16 06 28-08 BY 251 2,10 164070-08  MBR2045CT 2045V 3 19,50 | 168025-08  PGKE2ACA 20 18 20 | 1 W zdioda ZPY/ZY... je piné zaménitelnd pro typy:
16225608 1N 4005 600 1= | 15291908 BY 520200 20 360 | 12063608 BY 252 2,70 164828-08 56130 1430V ! 350 | 16803308  P6KEZCA 16 2 257 | 7D../BZX 29../BZX 85./BZY 92./BZY 95../BZY
162264-08 1N 4006 800 1 | 13292708 BY520.400 0 oo | 1E0652:08 BY 254 4.20 1640808 SB530 A0V = Cena: 6.90 Ké | 96-/BZX97...Piiklad: 2D 3,9 = ZPY 3,9.
162272-08 1N 4007 1000 1 - | 16066008 BY 255 270 SQU30 ! 12 : : Obj.é: Typ  Objé: 7
152935-08 BY 550-600 600 360 | 1604 31-08 BY 207 6,30 16402008  SB550 SA50V = j.C: yp j.L: yp
- 1529 43-08 BY 550-800 800 3.60 | 16 04 40-08 BY 298 5,- 5Q049 1 12,- 18 05 05-08 ZPY1V 1806 70-08 ZPY 16V
SM D_dlody 1 A 16 04 58-08 BY 299 3,60 1640 97-08  SB 1020 10A20V = 180556-08 7PY39V 18 06 88-08 ZPY 18V
' 16 01 30-08 BYS 26-45 40 - 10TQ30 2 17,50 180890-08  7PY43V 18 06 96-08 ZPY 20V
—52 —— Kfemikové vvkonové di A | 160091-08 YW 56 9.10 . 180564-08  ZPY47V 18070008  ZPY2)V
m . ‘ émikove vykonove d Ody’ 6 16202208 P 600 A S0V 250 IRF 201 CNQ 045 Mate 180572-08  ZPY51V 18092008 ZPY24V
‘L:I:[I:I o0} 16245008 P 600D 200V 250 tazkv? 180580-08 _ ZPY56V 18071808  ZPY27V
Pouzdro MELF (= 1 N 400 FT) % R 013 162269.08 P 600 €00V & otazky+ 180599-08  7PY62V  180939-08  ZzPY30V
Obj. €. Typ/BYM VIA ks m 879 1N914=1N4148 4,50 Vysoce vjkona Schottkyho dioda, 3 & Radi Vam 180904-08 7PY68V 18072608  7PY33V
16072508 1050 50/1 3,60 | Pro vjkonové napajeci zdroje, 16 22 05-08 1N60 36,- obzvlgsté vhodna jako kom- oradime 18060208 7PY75V ~ 180947-08  ZPY36V
16073308 10-100 1001 2 | nabijetky apod. Plastové pouzdro. 16 22 80-08 1N 4148 1- penzacni dioda pro vykonové ¥ p AT B 1 111781y
16 07 50-08  10-400 400/1 2- | Obj.é: Typ Napéti (V) ks | 162299-08 1N 4151 1,- zdrojové Mosfetové moduly. na tel.: :: gg ;ggg ZZPP\;% x :g g; ::—g: %g ﬁx
1607 68-08 _ 10-600 600/1 360 | 162442-08 P600A=R250A 50 450 | 162353-08 1N 4448 1, Technicka data: 200A/45V, 3pickovy proud 1500A/6 ms, 221 965 446 . -
1607 76-08 _10-800 800/t 540 | 16245008 P600D=R250D 200 4,50 Rozméry: (Dx3xV) 92x20x23mm = :: gg ‘;;gg s :g g; g‘g: o Z%
1607 84-08 _10-1000 1000/1 3,60 - - , . . il - -P4 7,30-16, 5 5
16246908 PEO0J-RZ50M 600 4% | SMD-Z-Diody 0,5 W Mini-MELF :’:'3; 0208 1:;5 . (LEAE ALY 18066108 7PY13V 18079308 7PV 68V
- - < 180912-08  7PY 15V
I_INFO-BOX Cena: 1,50 Ke
m Mini-MEI(SOD80) ‘ . b f
&% N A Diody
- - - - - § Obj. & Typ ks
Obj.é.: Typ BZV Obj.c.: Typ BZV Obj. é.: Typ 1 u(v) Pouzdro Provedeni ks 18 0955-08  ZPY 75V 1,50
14174708 55C2,7V 14187908  55C11V 155459-08  1N5711 15mA 70 DO 35 Schottkyho dioda 8- 1808 07-08 _ 7PY82V 3
141755-08  55C3V 14 1887-08 55C12V 1554 60-08  1N5819 1A 40 DO 41 PLASTIC __ Schottkyho dioda 1 A 2,90 18 08 15-08  ZPY 91V 3-
U‘ 1417 63-08 55C3,3V 14189508 55 C13V 1554 63-08  1N6263 15 mA 60 DO 35 Schottkyho dioda 8, 1808 23-08  ZPY 100V 12,50
141771-08  55C43V 1419 09-08 35C15V 1554 6608 BYT01-400 1A 400 DO 15 552 Schottkyho dioda 4,50 18 08 4008 7Y 130V 12,50
14178008  55C4,7V  141917-08 35C16V 1554 67-08  BYT03-400 3A 400 DO 201 AD 552 Schottkyho dioda 8,50 1808 66-08 7Y 160V, 12,50
141798-08  55C5 1V 14192508  55C18V 1554 6808 BYW 100200 15A 200 D015 Schottkyho dioda 7
Pp— 14 12 °‘1]'g§ 3 E 2 gv 14 13 33'22 35 E %‘2’ v 1554 69-08 _ BYW29-200 __ 8A 200 D0 220 Schottkyho dioda 17,50
‘ 1418 10- 2>€6,2V 1419 41- C2V 155470-08  BYW51-200  2x10A 200 10 220 AB Schottkyho dioda 29,
- - 141828-08 _ 55C6,8V 141950-08  55C24V .
- - 15 54 71-08 BYW80-200 20A 200 DO 220 Schottkyho dioda 19,50
~ ~ 141836-08  55C7,5V 141968-08  55C27V .
15 54 72-08 BYW98-200 3A 200 DO 201 AD Schottkyho dioda 9,10
141844-08 _ 55C8,2V 14197608 55C30V 10U :
1554 73-08  STPS1545D 15A 45 D0 220 Vykonnd Schottkyho dioda 25,50
141852-08  55C9,1V  141984-08 _ 55C33V xonna !
¥ 4 Arm & vyskytnout strmé rezonanéni napétové $picky. Tyto napétové 3picky 14 18 60-08 55C10V 15 54 75-08 STPS20H100CT _ 2X010A 100 DO 220 AB Vjkonna Schottkyho dioda 36,-
Mistkové usmériovace b : P > . 1554 76-08  STPS2LG0A 2A 60 SMA Schottkyho dioda 10,-
je tieba zohlednit u pomalych diod. Jako nevyhodu lze tento jev .
Zapojenim polovodicovych diod do mistku protéka v zapojeni  pozorovat, jestlize dochazi v okruhu k ruseni pfistroji (pfijimac). Cena: 1,- K¢ SMB CLIP i .
stiidavy proud dvéma raznymi cestami (dvoucestné usmérnéni).  Odstranéni tohoto ruseni se provede pomoci 4 keramickych 155477-08  STPS340U 3A 40 (SOD 6 NEW) Schottkyho d!oda 109,- | Obj. ¢: Typ VIA ks
247 protéka proud pouze jednim smérem. V oblasti priibéhu napéti  kondenzatortis kapacitou cca 100 nF zapojenych paralelné k diodam o MnoZstevni sle vy 155478-08  STPS745D 3A 40 SMA Schottkyho dioda 20~ | 160105-08 8AF1NPP 100/50 145,-
(charakteristiky) zapojeni miistkového usmérfiovace se mohou  usmériiovace. Tim se tyto napétové $picky potlaci. v , oy 155479-08  STTA1206D 12A 600 D0 220 Turboswitch 59,- | 1601 13-08 8AF2NPP 200/50 155,-
pfi nakupu vice kusi! 1554 80-08  STTAS06D 8A 600 D0 220 Turboswitch 53 | 164137-08 BAFANPP 400/50 185,
. . . , . . s 5 . |
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